
HY-SMU 系列
源测量单元

高精度  丨  集成化  丨 多功能

集成多种测量功能于一身

轻松应对I-V曲线测试、伏安特性测试、漏电流测试、
电阻测量、电容测量、电荷测量等应用。
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HY-SMU 系列 源测量单元

*所有技术数据和说明，均以实际产品为准，如有变动，恕不另行通知

详情参数咨询，请联系区域销售经理，或航裕电源官方客服：021-67285228、15000461168

HY-SMU 全系列产品

典型行业应用

产品型号 通道 最大电流源/量程 最大电压源/量程 测量分辨率（A/V） 电源

HY-SMU ���� �CH ���mA ����V �fA / ���nV ���W

HY-SMU ����A �CH ��A ��V ���fA / ���nV ����W

HY-SMU ���� �CH �A ���V ��fA / ��nV ��W

HY-SMU ���� �CH �A ���V �pA / ���nV ���W

HY-SMU ���� �CH ��A ���V �pA / ���nV ����W

HY-SMU ���� �CH �A ����V ��fA / ���nV ��W

HY-SMU ����B �CH ��A ��V ���fA / ���nV ���W

HY-SMU ����B �CH ��A ���V ���fA / ���nV ���W

HY-SMU ����B �CH ��A ��V ���fA /� ��nV ���W

HY-SMU ����B �CH ��A ���V ���fA / ���nV ���W

HY-SMU ����B �CH ��A ��V ���fA / ���nV ���W

HY-SMU ����B �CH ��A ���V ���fA / ���nV ���W

HY-SMU ����B �CH ��A ���V �fA / ���nV ���W

HY-SMU ����B

HY-SMU ���� 特性曲线 HY-SMU ���� 特性曲线 HY-SMU ����B 特性曲线

�CH ��A ���V �.�fA / ���nV ���W

HY-SMU ����B �CH ��A ���V �.�fA / ���nV ���W

适用于对各种现代电子设备和器件进行I-V特性分析和功能测试：

■   分立和无源元件：
两抽头器件，如传感器、磁盘驱动器头、金属氧化物可变电阻（MOV）二极管
齐纳二极管、电容、热敏电阻；三抽头器件如小信号双极结型晶体管（BJT）
场效应晶体管（FET）
■   简单IC器件：光学器件、驱动器、开关、传感器、转换器、稳压器
■   集成器件：小规模集成（SSI）和大规模集成（LSI）、模拟IC
射频集成电路（RFIC）、专用集成电路（ASIC）、片上系统（SOC）器件

■   光电器件：发光二极管（LED）、激光二极管、高亮度LED（HBLED）
垂直腔面发射激光器（VCSEL）、显示器
■   圆片级可靠性：NBTI、TDDB、HCI、电迁移
■   太阳能电池
■   电池



量程 准确度±（%读数+电压）

源

�.���%+���mV �.��%+�.�V

显示分辨率 高速ADC准确度±（%读数+电压）积分ADC准确度±（%读数+电压）
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编程分辨率

电压指标

电流指标

HY-SMU ���� 源测量单元

*所有技术数据和说明，均以实际产品为准，如有变动，恕不另行通知
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NPLC设置 ���V~���V量程 ����V~����V量程 ���nA量程 �μA~���mA量程

� �
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���mA �µA ���nA�.��%+��µA �.��%+��µA �.��%+��µA

量程 准确度±（%读数+电流）

源

显示分辨率 高速ADC准确度±（%读数+电流
+电流比例偏移）

积分ADC准确度±（%读数+电流
+电流比例偏移）
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*Vo是输出电压。

注解：
�. 对于�°~��℃以及��°~��℃的温度，准确度下降±（�.��×准确度）℃；
�. 通过增加误差项，NPLC设置＜�的降额准确度规范,使用下表为电阻性负载添加适当的典型量程百分比：

�. ��-bit ADC，以���μs间隔抽取����个样本的平均值； 
�. 对于�°~��℃以及��°~��℃的温度，准确度下降±（�.��*准确度指标）℃，�nA~��μA的准确度降低±（�.��倍准确度规格）/°c;
�. 偏置（安培）是典型的�nA范围。
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V

■   半导体特征分析仪
■   电压或电流波形发生器
■   电压或电流脉冲发生器
■   数字万用表（DCV、DCI、电阻、功率和�½分辨率电源）

■   支持电压和电流回读的精密电源
■   电流源
■   精密电子负载

■   具有高度灵活的四象限电压和电流源/负载，并配备了高精度的电压和电流测量仪表
■   提供或吸收高达���W的直流或脉冲电源（±����V/��mA，±����V/���mA）
■   �fA低电流分辨率
■   用于高精度和高速瞬态捕获的双��-bit精度ADC和每点双��-bit�μs数字转换器
■   易于与其它数字源表进行系统集成的兼容能力
■   单台仪器内集成了精密电源、电流源、DMM、任意波形发生器、电压或电流脉冲发生器
      ��-bit电子负载和触发控制器

应用领域

产品特点
HY-SMU ���� 技术指标



HY-SMU ����A 源测量单元

*所有技术数据和说明，均以实际产品为准，如有变动，恕不另行通知

电流指标�

量程 准确度±（%读数+电压）

源
噪声（Vpp，典型值）

�.�Hz-��Hz 高速ADC准确度±（%读数 + 电压）积分ADC准确度±（%读数 + 电压）

测量

编程分辨率

电压指标

�

�

�

�、�

■    源或阱： 
                         ⸺ ����W 脉冲功率(±��V， ±��A)
                         ⸺ ���W 直流功率(±��V@±��A、 ±��V@±��A 、±��V@±�A)
■    
■    

方便地连接两个单元 (串联或并联) 形成±���A 或±��V 解决方案

■    
1pA 分辨率，可精密测量极低的漏电流
�μs/点(�MHz) ，连续 ��-bit A/D 转换器 ， 精确的瞬态特性分析

■    �%至���%脉冲占空比，适用于脉冲调制（PWM）驱动型器件和特殊驱动类型器件的激励
■    组合了精密电压源、电流源、数字多用表、任意波形发生器、电压或电流脉冲发生器及测量、
       电子负载及触发控制器 ⸺ 多功能一体的仪器

HY-SMU ����A 技术指标
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显示分辨率
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编程分辨率 准确度±（%读数+电流）
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显示分辨率 高速ADC准确度±（%读数+电流）积分ADC准确度±（%读数+电流）
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噪声（App，典型值）
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注释：
�. 对于源准确度指标的HI引线压降每V要增加��μV；
�. 对于温度范围在 �°C 至 ��°C 以及 ��°C 至 ��°C 之间的情况，准确度会降低约 ±(�.��×准确度) / °C；高电容模式准确度仅适用于 ��°C ± �°C 的温度范围；
�. 通过增加误差项，降低对NPLC设置＜�时的准确度规格要求，使用下表为阻性负载添加适当的典型量程百分比项 ：

NPLC设置 �V-��V量程

�.�
�.��

�.���

�.��%
�.��%
�.�%

�.��%
�.��%
�.�%

���mV量程 ���nA量程 �µA-���mA量程

�.��%
�.�%
�%

�.��%
�.��%
�.�%

�A-��A量程

�.��%
�.�%
�.�%

�. ��-bit 模数转换器，每隔�μs采集����个样本的平均值；
�. 在温度为 �°C 至 ��°C 以及 ��°C 至 ��°C 时，���nA 至 ��μA 量程的准确度会以 ±（�.��×准确度）/°C 的幅度下降；���μA至��A量程的准确度会以 ±（�.��×准确/°C 的幅度下降，高      
电容模式准确度仅在 ��°C±�°C 时适用；
�. ��A量程仅在脉冲模式下可使用；                                  �. ��A量程的准确度测量是在�.���NPLC下进行的；                                  �. 每隔 �μs采集���个样本的平均值。



直流电源指标

脉冲指标

HY-SMU ����A 源测量单元

*所有技术数据和说明，均以实际产品为准，如有变动，恕不另行通知

���W最大输出功率

    电压
±��.�V @ ±��.�A
±��.�V @ ±��.�A
±��.�V @ ±�.�A �

四象限输出或吸入操作

源/宿限制 �

注意： 在将HY-SMU ����A连接到所有可以提供能量的设备之前，请仔细考虑并配置适当的输出状态、源和合规级别。
            不考虑输出状态、源和合规级别可能会导致仪器或被测设备的损坏。

注释：
�. 在��°C的环境温度下，无论负载如何，都可以全电源运行；在��°C以上或功率吸收器运行时，请查阅参考手册，以获取更多功率降额信息；
�. 象限�和�的功率包络被调整为��V和�.�A。

    电流
±�.��A @ ±��V �

±��.�A @ ±��V
±��.�A @ ±��V
四象限输出或吸入操作

电流量程

负载电阻
脉冲

上升时间

��A

�.��Ω

��μs上升时间( 典型值)
（典型值）

��A

�.�Ω

��μs

��A

�.�Ω

��μs

��A

�.�Ω

��μs

��A

�.�Ω

���μs

��A

�Ω

���μs

��A

�Ω

���μs

�A

�.�Ω

���μs

HY-SMU 1951A 四象限包络图

Pulse
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区域 最大电流极限 最大脉宽 � 最大占空比 �

DC，无限制

DC，无限制

DC，无限制

�ms

�.�ms

�.�ms

�ms

���μs

���μs

�A / ��V

��A / ��V

��A / ��V

��A / ��V

��A / ��V

��A / ��V
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��A / ��V

��A / ��V
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��%

��%

��%
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��%
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➀
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➁

➂

➃

➄

➅

➆

II

III

I

IV

�

�
�

�

� �
�

注释：
�. 从脉冲开始到off-time开始的时间，如下图所示：

�. 在电源宿模式下（第II和IV象限）且环境温度高于��°C时，发热受限，详情查阅参考手册详细信息。

���μs（注：对于稳定电源在特定I-V输出端和负载上的最小脉宽可以大于���μs）最小可编程脉宽 �

�μs脉宽编程分辨率

±�μs脉宽编程准确度 �

�μs（典型值）脉宽抖动

其他技术指标



HY-SMU ���� 源测量单元

*所有技术数据和说明，均以实际产品为准，如有变动，恕不另行通知

HY-SMU ���� 技术指标

+1A

+100mA

Quad.II

Quad.III

Quad.I

Quad.IV

-100mA

+200V+20V-200V -20V

-1A

HY-SMU ����适用于对各种现代电子设备和器件进行I-V特性分析和功能测试

■    纳米材料与器件：石墨烯、碳纳米管、纳米线、低功耗纳米结构等

■    半导体结构：晶圆、薄膜等

■    有机材料与器件：电子墨水、印刷电子技术

■    能量效率与照明：LED/AMOLED、光伏/太阳电池

■    分立器件与无源组件：电阻器、二级管、LED、传感器、光驱

■    材料特性分析：电阻率、霍尔效应

电压指标

电流指标

�、�

�、�

量程 分辨率 准确度（��°C ±�°C）� 年
±（%设置+电压） 噪声（rms）＜��Hz

源

��.�����mV ���nV �.���%+���μV �μV ��nV ＞��GΩ �.���%+���μV

���.����mV �µV �.���%+���μV �μV ���nV ＞��GΩ �.���%+���μV

�.������V ��µV �.���%+���μV ��μV �μV ＞��GΩ �.���%+���μV

��.�����V ���µV �.���%+�.�mV ���μV ��μV ＞��GΩ �.���%+�mV

���.����V �mV �.���%+��mV �mV ���μV ＞��GΩ �.���%+��mV

分辨率 准确度（��°C ±�°C）� 年
±（%读数+电压）输入电阻

测量 �

量程 分辨率 准确度（��°C ±�°C）�

� 年±（%设置+电流）噪声（rms）＜��Hz 分辨率 准确度（��°C ±�°C）� 年
±（%读数+电流）电压负担

源

��.�����nA ���fA �.���%+���pA ���fA ��fA ＜���μV �.���%+��pA
���.����nA �pA �.���%+���pA ���fA ���fA ＜���μV �.���%+���pA
�.������μA ��pA �.���%+���pA �pA �pA ＜���μV �.���%+���pA
��.�����μA ���pA �.���%+�.�nA ��pA ��pA ＜���μV �.���%+���pA
���.����μA �nA �.���%+��nA ���pA ���pA ＜���μV �.���%+�nA
�.������mA ��nA �.���%+���nA �nA �nA ＜���μV �.���%+��nA
��.�����mA ���nA �.���%+�.�μA ��nA ��nA ＜���μV �.���%+���nA
���.����mA �μA �.���%+��μA ���nA ���nA ＜���μV �.���%+�μA
�.������A ��μA �.���%+���μA �μA �μA ＜���μV �.���%+���μA

测量 �

�

�

温度系数（�°‒��°C及��°‒��°C）： ±（�.��×准确度）/°C。

注释：
�. 速度 ＝ � PLC；
�. 所有指标均为输出开启状态下指标；
�. 正确归零时，准确度适用于�线和�线模式；
�. 对于阱模式，�μA～���mA量程准确度是±（�.��%+偏移×�），对于�A量程，准确度是±（�.�%+偏移×�）；
�. 仅用于后面板三同轴连接。



电阻测量准确度（本地或远端检测）

补充特性

HY-SMU ���� 源测量单元

*所有技术数据和说明，均以实际产品为准，如有变动，恕不另行通知

�、�

量程 默认分辨率 正常准确度
（��°C ±�°C），� 年±（%读数+电阻）默认测试电流 改进准确度

（��°C ±�°C），� 年±（%读数+电阻）
＜�.������Ω �μΩ 源IACC+测量 VACC 测量IACC+测量 VACC用户自定义

＞���.����MΩ ⸺ 源IACC+测量 VACC 测量IACC+测量 VACC用户自定义

��.�����Ω ��μΩ �.���%+�.���Ω �.���%+�.���Ω���mA

���.����Ω ���μΩ �.���%+�.��Ω �.���%+�.��Ω��mA

�.������kΩ �mΩ �.���%+�.�Ω �.���%+�.�Ω�mA

��.�����kΩ ��mΩ �.���%+�Ω �.���%+�Ω���μA

���.����kΩ ���mΩ �.���%+��Ω �.���%+��Ω��μA

�.������MΩ �Ω �.���%+���Ω �.���%+���Ω�μA

��.�����MΩ ��Ω �.���%+�kΩ �.���%+���Ω�μA

���.����MΩ ���Ω �.���%+��kΩ �.���%+�kΩ���nA

�
�

�

�

温度系数（�°‒��°C及��°‒��°C）： ±（�.��×准确度）/°C
电流源，电阻测量模式：整体不确定性=电流源准确度+电压测量准确度（�线程控检测）
电压源，电阻测量模式：整体不确定性=电压源准确度+电流测量准确度（�线程控检测）
保护输出阻抗：�.�Ω（直流），在电阻模式

注释：
�.  所有指标均为输出开启状态下指标；
�. 正确归零时，准确度适用于�线和�线模式；
�. 分辨率�½数位；
�. 源读回已启用；偏移补偿已开启；
�. 源电流，测量电阻或源电压，仅测量电阻。为获得最佳测量效果，请使用后板的三同轴连接器。
 

��W，�象限源或阱操作最大输出功率

V源：±��（≤ �A量程），±���V（≤ ���mA量程）
I源：±�.��A（≤ ��V量程），±���mA（≤ ���V量程）源限制

量程的���%，源和测量量程

电压：线路： 量程的�.��%；负载：量程的�.��%+���µV
电流：线路： 量程的�.��%；负载：量程的�.��%+���pA调节

电压源电流限制：利用单值设置双极电流限幅。最小值为量程的��%
电流源电压限制：利用单值设置双极电压限幅。最小值为量程的��%源限制

在基本规格上增加设定值的�.�%和±读数的�.��%电压限制/电流限制准确度

电压源：＜�.�%典型值（满刻度步长，阻性负载，��V量程，��mA电流限制）
电流源：＜�.�%典型值（�mA步长，Rload = ��kΩ，��V量程）过冲

过冲至���kΩ的全阻性负载，��Hz～��MHz带宽，相邻范围：���mV典型值量程变化过冲

达到终值�.�%所需的时间，��V量程，���mA电流限幅：＜���µs典型值输出建立时间

�.�V/μs，���V量程，�kΩ负载时���mA限制（典型值）最大压摆率

用户可选择数值，公差为�%。工厂默认值 = 无过压保护

��Hz‒�MHzrms：�mV典型值，阻性负载电压源噪声

���VDC共模电压

＞�GΩ，＜����pF共模隔离



HY-SMU ���� 源测量单元

*所有技术数据和说明，均以实际产品为准，如有变动，恕不另行通知

HY-SMU ���� 技术指标

+100V-100V -20V +20V-10V +10V0V

-1A

+1A

+4A

-4A

+5A

-5A

+7A

-7A

0A

Quadrant.II-Sink

Quadrant.III-Source

Quadrant.I+Source

Quadrant.IV+Sink

■    集多种设备功能于一体，融合了分析仪、曲线追踪仪和I-V系统的功能

■    动态范围宽，���V，�A DC/�A脉冲，Max���W

■    �英寸，高分辨率电容触摸屏（图形用户界面）

■    基本测量准确度�.���%，分辨率�½数位

■    源和阱（�象限）操作

■    �种“Quickset” 模式，用于快速设置和测量

■    内建上下文相关的前面板帮助

■    前面板输入香蕉头插孔；后面板输入接地端子螺丝连接

■    前置面板USB �.�内存I/O端口传输数据

量程 最大电流值 准确度（��°C ±�°C）
� 年±（%设置+电压） 噪声（rms）＜��Hz

源

分辨率

���.����mV �.��A �.���%+���µV �μV ���nV ＞��GΩ �.���%+���µV�μV

�.������V �.��A �.���%+���µV ��μV �μV ＞��GΩ �.���%+���µV��µV

�.������V �.��A �.���%+�.�mV ���μV �μV ＞��GΩ �.���%+�mV���µV

��.�����V �.��A �.���%+�.�mV ���μV ��μV ＞��GΩ �.���%+�mV���µV

��.�����V �.��A �.���%+�.�mV ���μV ��μV ＞��GΩ �.���%+�mV���µV

���.����V �.��A �.���%+��mV �mV ���μV ＞��GΩ �.���%+�mV�.�mV

分辨率 准确度（��°C ±�°C）
� 年±（%读数+电压）输入电阻

测量 �

电压指标�、�

电流指标 �、�

量程 最大电压值 准确度（��°C ±�°C）� 年
±（%设置+电流） 噪声（rms）＜��Hz

源

分辨率

�.������μA ���V �.���%+�nA ��pA �pA ＜���µV �.���%+���pA��pA

��.�����μA ���V �.���%+�.�nA ��pA ��pA ＜���µV �.���%+�nA���pA

���.����μA ���V �.���%+��nA ���pA ���pA ＜���µV �.���%+��nA�nA

�.������mA ���V �.���%+���nA �nA �nA ＜���µV �.���%+���nA��nA

��.�����mA ���V �.���%+�.�μA ��nA ��nA ＜���µV �.���%+�μA���nA

���.����mA ���V �.���%+��μA ���nA ���nA ＜���µV �.���%+��μA�μA

�.������A ���V �.���%+���μA �μA �μA ＜���µV �.���%+���μA��μA

�.������A ��V �.���%+�mA ��μA �μA ＜���µV �.���%+�.�mA���μA

�.������A ��.�V �.���%+�mA ��μA �μA ＜���µV �.���%+�.�mA���μA

�.������A �.��V �.���%+�mA ���μA �μA ＜���µV �.���%+�mA���μA

分辨率 准确度（��°C ±�°C）� 年
±（%读数+电流）电压负担

测量 �

�
� �

温度系数（�°‒��°C及��°‒��°C）： ±（�.��×准确度）/°C

注释：
�. 速度=�PLC；
�. 所有指标均为输出开启状态下指标；
�. 正确归零时，准确度适用于�线和�线模式；
�. 分辨率�½数位；
�. 四线制模式。



HY-SMU ���� 源测量单元

*所有技术数据和说明，均以实际产品为准，如有变动，恕不另行通知

电阻测量准确度（本地或远端检测）

补充特性

�、�、�

量程 默认分辨率 正常准确度
��°C ±�°C，� 年±（%读数+电阻）默认测试电流 改进准确度

��°C ±�°C，� 年±（%读数+电阻）

＜�.������Ω �μΩ 源IACC+测量 VACC 测量IACC+测量 VACC用户自定义

＞��.����MΩ ⸺ 源IACC+测量 VACC 测量IACC+测量 VACC

��.�����Ω ��μΩ �.��%+�.���Ω �.��%+�.���Ω���mA

���.����Ω ���μΩ �.��%+�.��Ω �.��%+�.��Ω��mA

�.������kΩ �mΩ �.��%+�.�Ω �.��%+�.�Ω�mA

��.�����kΩ ��mΩ �.��%+�Ω �.��%+�Ω���μA

���.����kΩ ���mΩ �.��%+��Ω �.��%+��Ω��μA

�.������MΩ �Ω �.��%+���Ω �.��%+��Ω��μA

��.�����MΩ ��Ω �.��%+����Ω �.��%+���Ω�μA

用户自定义

�
�

�

�

温度系数（�°‒��°C及��°‒��°C）： ±（�.�� × 准确度）/°C
电流源，电阻测量模式：整体不确定性=电流源准确度+电压测量准确度（�线程控检测）
电压源，电阻测量模式：整体不确定性=电压源准确度+电流测量准确度（�线程控检测）
保护输出阻抗：�.�Ω（直流），在电阻模式

注释：
�. 速度=�PLC；
�. 所有指标均为输出开启状态下指标；
�. 正确归零时，准确度适用于�线和�线模式；
�. 分辨率�½数位；
�. 源读回已启用；偏移补偿已开启；
�. 源电流，测量电阻或源电压，仅测量电阻。

���W，�象限源或阱操作最大输出功率

V源：±�.��V（≤�A量程），±��.�V（≤�A量程），±��V（≤�A量程），±���V（≤�A量程）
I源：±�.��A（≤�V量程），±�.��A（≤��V量程），±�.�A（≤��V量程），±�.��A（≤���V量程）源限制

量程的���%，源和测量量程

调节

电压源电流限制：利用单值设置双极电流限值。最小值为量程的��%
电流源电压限制：利用单值设置双极电压限值。最小值为量程的��%源限度

在基本规格上增加设定值的�.�%和±读数的�.��%电压限制/电流限制准确度 

电压源：＜�.�%典型值（满量程步长，阻性负载，��V量程，��mA电流限制）
电流源：＜�.�%典型值（�mA步长，R负载 = ��kΩ，��V量程）过冲

过冲至���kΩ的全电阻负载，��Hz～��MHz带宽，相邻范围：＜���mV典型值量程变化过冲

指令处理和输出斜率之后达到�.�%的最终值所需要的时间：��V量程，���mA电流限制：＜���µs典型值输出建立时间

�V/μs，���V量程，���mA限制到��kΩ负载(典型值)；�.�V/μs，��V量程，���mA限制到��kΩ负载(典型值)最大压摆率

用户可选择数值，公差为�%±�.�V。工厂默认值 = 无过压保护

电压：线路：量程的�.��%；负载：量程的�.��%+���µV
电流：线路：量程的�.��%；负载：量程的�.��%+���pA



HY-SMU ���� 源测量单元

*所有技术数据和说明，均以实际产品为准，如有变动，恕不另行通知

HY-SMU ���� 技术指标

电压指标

电流指标

�、�

Quadrant.II-Sink Quadrant.I+Source

Quadrant.III-Source Quadrant.IV+Sink

-7V +7V
-1A

+1A

-4A

+4A

-5A

+5A

-7A

+7A

-10A(pulsed only)

+10A(pulsed only)

-10V +10V-100V +100V-20V +20V

=Limited operating
 area, pulsed only

■    集多种设备功能于一体，融合了分析仪、曲线追踪仪和I-V系统的功能

■    覆盖范围广：���V/�A DC，Max���W;���V/��A脉冲，Max����W

■    双通道�ms/s数字化仪，适用于快速采样测量

■    �英寸，高分辨率电容触摸屏（图形用户界面）

■    �.���% 直流电压精度，分辨率�½数位

■    源和阱（�象限）操作

■    �种“Quickset” 模式，用于快速设置和测量

■    内建上下文相关的前面板帮助

■    前面板输入香蕉头插孔；后面板输入接地端子螺丝连接

■    前置面板USB �.�内存I/O端口传输数据

源

量程 最大DC电流值 准确度（��°C ±�°C）
� 年±（%设置+电压）

噪声（rms）
＜��Hz 分辨率

���.����mV �.��A �.���%+���µV �μV ���nV �.��%+�.�mV�μV

�.������V �.��A �.���%+���µV �μV �μV �.��%+�.�mV��µV

�.������V �.��A �.���%+�.�mV ��μV �μV �.��%+�mV���µV

��.�����V �.��A �.���%+�.�mV ��μV ��μV �.��%+�mV���µV

��.�����V �.��A �.���%+�.�mV ��μV ��μV �.��%+�mV���µV

���.����V �.��A �.���%+��mV ���μV ���μV �.��%+��mV

�.���%+���µV

�.���%+���µV

�.���%+�mV

�.���%+�mV

�.���%+�mV

�.���%+�mV�.�mV

分辨率 数字化仪准确度（��°C ±�°C）
� 年±（%读数+电压）

准确度（��°C ±�°C）
� 年±（%读数+电压）

测量�

�
�

�、�

源

量程 最大DC电压值 准确度（��°C ±�°C）
� 年±（%设置+电流）

噪声（rms）
＜��Hz 分辨率

�.������μA ���V �.���%+�nA ��pA �pA �.��%+�nA��pA

��.�����μA ���V �.���%+�.�nA ��pA ��pA �.��%+�nA���pA

���.����μA ���V �.���%+��nA ���pA ���pA �.��%+��nA�nA

�.������mA ���V �.���%+���nA �nA �nA �.��%+���nA��nA

��.�����mA ���V �.���%+�.�μA ��nA ��nA �.��%+�μA���nA

���.����mA ���V �.���%+��μA ���nA ���nA �.��%+��μA�μA

�.������A ���V �.���%+���μA �μA �μA �.��%+�mA��μA

�.������A ��V �.���%+�mA ��μA �μA �.��%+�mA���μA

�.������A ��.�V �.���%+�mA ��μA �μA �.��%+�mA���μA

�.������A �.��V �.���%+�mA ���μA �μA �.��%+��mA

�.���%+���pA

�.���%+�nA

�.���%+��nA

�.���%+���nA

�.���%+�μA

�.���%+��μA

�.���%+���μA

�.���%+�.�mA

�.���%+�.�mA

�.���%+�mA���μA

��.������A �.��V �.���%+�mA ���μA ��μA �.��%+��mA�.���%+�mA���μA

分辨率 准确度（��°C ±�°C）
� 年±（%读数+电流）

数字化仪准确度(��°C ±�°C）
� 年±（%读数+电流）

测量 �

�
�

�

电压负载�：所有量程均＜���μV
温度系数（�°‒��°C及��°‒��°C）： ±（�.��×准确度）/°C

注释：
�. 速度=�PLC；
�. 所有指标均为输出开启状态下指标；
�. 正确归零时，准确度适用于�线和�线模式；
�. 分辨率�½数位，数字化仪分辨率受噪声限制；
�. �� 位 ADC，�ms间隔平均获得����个样点。内部温度在±�℃以内，ACAL一周；
�. ��A量程DC指标最高适用于�.��A，，＞�.��A 的操作只适用于脉冲模式，适用于脉冲宽度和占空比极限，有关脉冲操作的更多细节，请联系航裕电源；
�. �线制模式。



HY-SMU���� 源测量单元

*所有技术数据和说明，均以实际产品为准，如有变动，恕不另行通知

电阻测量准确度（本地或远端检测）

附加脉冲模式源指标

典型脉冲性能（最佳固定范围，�W检测）

数字化仪特征

�、�、�

量程 分辨率
正常准确度

（��°C ±�°C），� 年±（%读数+电阻）默认测试电流
改进准确度

（��°C ±�°C），� 年±（%读数+电阻）

＜�.������Ω �μΩ 源IACC+测量 VACC 测量IACC+测量 VACC用户自定义

��Ω �.�� %+�kΩ �.��%+���Ω

�.������Ω

��.�����Ω

�μΩ �.��%+�.���Ω �.��%+�.���Ω���mA

���.����Ω

��μΩ �.��%+�.���Ω �.��%+�.���Ω���mA

�.������kΩ

���μΩ �.��%+�.��Ω �.��%+�.��Ω��mA

��.�����kΩ

�mΩ �.��%+�.�Ω �.��%+�.�Ω�mA

���.����kΩ

��mΩ �.��%+�Ω �.��%+�Ω���μA

�.������MΩ

���mΩ �.��%+��Ω �.��%+��Ω��μA

��.�����MΩ

�Ω �.��%+���Ω �.��%+��Ω��μA

�μA

＞���.����MΩ ⸺ 源IACC+测量 VACC 测量IACC+测量 VACC

���.�����MΩ ���Ω �.��%+��kΩ �.��%+�kΩ���nA

用户自定义

�
�

�

�

温度系数（�°‒��°C及��°‒��°C）： ±（�.��×准确度）/°C
电流源，电阻测量模式：整体不确定性=电流源准确度+电压测量准确度（�线程控检测）
电压源，电阻测量模式：整体不确定性=电压源准确度+电流测量准确度（�线程控检测）

���μs。注意：稳定和/或测量所需的时间可能超过���μs最小可编程脉宽

�A及以下量程为�.�ms，��A量程为�ms最大扩展范围脉宽

�����s最大直流脉宽

可变，受脉冲宽度和脉冲宽度抖动限制脉宽编程分辨率

＜（��μs+脉宽的��%），典型值，ACQIN读数＝关闭脉宽抖动

��V及以下量程为��%，���V量程为�%最大脉冲占空比

源值 限制范围和值 上升时间（��%-��%）负载 响应时间（量程的�%）

���V ��.�A ���μs ���μs��Ω

���V �.��A ���μs ���μs���Ω

��V ��A ���μs ���μs�Ω

��A ���V ���μs ���μs��Ω

�A �.��V ���μs ���μs�Ω

�A ��.�V ���μs ���μs�Ω

注释：
�. 速度=�PLC；
�. 所有指标均为输出开启状态下指标；
�. 正确归零时，准确度适用于�线和�线模式；
�. 分辨率�½数位；
�. 源读回已启用；偏移补偿已开启；
�. 源电流，测量电阻或源电压，仅测量电阻。

��-bit最大分辨率

电压测量，电流测量，同时测量电压和电流，电阻测量，功率测量可测量功能

可编程，����~�M样点/秒采样率 �

��.�M带时间标记易失性采样存储器

�μs最小记录时间

标准或全存储模式�ns，紧凑存储模式�μs时间标记分辨率

�M最大记录长度

数字化仪测量需要固定量程量程选择

取决于量程和负载，对��mA及以下电流范围，准确度受到稳定时间限制测量稳定时间

注释：
�. 采样率不能连续调节，有关详细设置，请查阅HY-SMU ����使用手册。



HY-SMU ���� 源测量单元

*所有技术数据和说明，均以实际产品为准，如有变动，恕不另行通知

HY-SMU ���� 技术指标

电压指标

电流指标

�、�

Quadrant II Quadrant I

Quadrant III Quadrant IV

Duty cycle limited

+�V +��V-��V +���V-���V +����V-����V -�V
+��mA

-��mA

+���mA

-���mA

+���mA

-���mA

+�A

-�A

■    覆盖范围广，Max����V/�A DC，Max��W

■    ��fA测量分辨率

■    �.���%基本测量精度，分辨率�½数位

■    �英寸，高分辨率电容触摸屏（图形用户界面）

■    源和阱（�象限）操作

■    前面板输入香蕉插孔；后面板高压三同轴连接器

■    内建上下文相关的帮助

■    前置面板USB �.�内存I/O端口传输数据

量程 分辨率 准确度��°C ±�°C，� 年
±（%设置+电压）

噪声（rms）
＜��Hz

源

���.����mV �µV �.���%+���μV �μV ���nV ＞��GΩ �.���%+���μV

�.������V ��µV �.���%+���μV ��μV �μV ＞��GΩ �.���%+���μV

��.�����V ���µV �.���%+�.�mV ���μV ��μV ＞��GΩ �.���%+�mV

���.����V �mV �.���%+��mV �mV ���μV ＞��GΩ �.���%+��mV

����.���V ��mV �.��%+���mV ��mV ��mV ＞��GΩ �.���%+��mV

分辨率 准确度��°C ±�°C，� 年
±（%读数+电压）输入电阻

测量
�

� �

量程 分辨率 准确度��°C ±�°C，� 年
±（%设置+电流）

噪声（rms）
＜��Hz 分辨率 准确度��°C ±�°C，� 年

±（%读数+电流）电压负担

源

��.�����nA ���fA �.���%+���pA ���fA ��fA ＜���μV

���.����nA �pA �.���%+���pA ���fA ���fA ＜���μV

�.������μA ��pA �.���%+���pA �pA �pA ＜���μV

��.�����μA ���pA �.���%+�.�nA ��pA ��pA ＜���μV

���.����μA �nA �.���%+��nA ���pA ���pA ＜���μV

�.������mA ��nA �.���%+���nA �nA �nA ＜���μV

��.�����mA ���nA �.���%+�.�μA ��nA ��nA ＜���μV

���.����mA �μA �.���%+��μA ���nA ���nA ＜���μV

�.������A ��μA �.���%+���μA ��μA �μA ＜���μV

�.��%+���pA

�.���%+���pA

�.���%+���pA

�.���%+���pA

�.��%+�nA

�.��%+��nA

�.��%+���nA

�.���%+�μA

�.��%+���μA

测量

温度系数：
��V和����V量程：±（�.��×准确度）/°C，�°‒��°C及��°‒��°C；
���mV和�V量程：±（�.��×准确度）/°C，�°‒��°C及��°‒��°C。

注释：
�. 速度=�PLC；
�. 所有指标均为输出开启状态下指标；
�. 正确归零时，准确度适用于�线和�线模式。对于���mV和�A范围，电压负担可能超过�线制模式的规格；
�. 最大显示和编程量程为�%超量程电压，除了����V量程为��%超量程（����V），�%超量程电流（例如�A量程为�.��A）；
�. 对于阱模式，�µA至���mA量程，准确度为±（�.�% +偏移量×�）。对于�A范围，准确度为±（�.��×准确度）/°C在��V和����V范围±（�.�%+偏移量×�）；
�. 仅后面板三同轴连接。

温度系数：±（�.��×准确度）/°C，�°‒��°C及��°‒��°C。

�、�

�

��

�

�



HY-SMU ���� 源测量单元

*所有技术数据和说明，均以实际产品为准，如有变动，恕不另行通知

电阻测量准确度（本地或远端检测）

补充特性

�、�、�

量程 默认分辨率 正常准确度��°C ±�°C，� 年
±（%读数+电阻）默认测试电流 改进准确度��°C ±�°C，� 年

±（%读数+电阻）
＜�.������Ω �μΩ 源IACC+测量 VACC 测量IACC+测量 VACC用户自定义

���Ω �.���%+��kΩ �.���%+�kΩ

��.�����Ω

���.����Ω

��μΩ �.���%+�.���Ω �.���%+�.���Ω���mA

�.������kΩ

���μΩ �.���%+�.��Ω �.���%+�.��Ω��mA

��.�����kΩ

�mΩ �.���%+�.�Ω �.���%+�.�Ω�mA

���.����kΩ

��mΩ �.���%+�Ω �.���%+�Ω���μA

�.������MΩ

���mΩ �.���%+��Ω �.���%+��Ω��μA

��.�����MΩ

�Ω �.��%+���Ω �.���%+���Ω�μA

���.�����MΩ

��Ω �.��%+�kΩ �.���%+���Ω�μA

���nA

＞���.����MΩ ⸺ 源IACC+测量 VACC 测量IACC+测量 VACC用户自定义

�
�

�

�

�、�

温度系数（�°‒��°C及��°‒��°C）： ±（�.��×准确度）/°C
电流源，电阻测量模式：整体不确定性=电流源准确度+电压测量准确度（�线程控检测）
电压源，电阻测量模式：整体不确定性=电压源准确度+电流测量准确度（�线程控检测）
保护输出阻抗：≥���Ω典型值

���mV至���V的源和测量范围，量程的���%；����V的源和测量范围，量程的���%量程

电压：线路：量程的�.��%；负载：量程的�.��%+���µV
电流：线路：量程的�.��%；负载：量程的�.��%+���pA调节

电压源电流限制：利用单值设置双极电流限值。最小值为量程的��%
电流源电压限制：利用单值设置双极电压限值。最小值为量程的��%源限制

在基本规格上增加量程的�.�%和读数的±�.��%电压限制/电流限制准确度 

电压源：＜�.�%典型值（步长=满量程，阻性负载，��V量程，��mA电流限值）
电流源：＜�.�%典型值（步长=全量程，��kΩ阻性负载，�mA量程，��V电压限值）过冲

过冲至���kΩ的全阻性负载，��Hz～��MHz带宽，相邻范围：���mV典型值量程变化过冲

指令处理和输出斜率之后达到�.�%的最终值所需要的时间：��V量程，���mA电流限制：＜���µs典型值输出建立时间

�.�V/µs，���V量程，���mA限制到�kΩ负载（典型值）；�.�V/µs，����V量程，��mA限制到���kΩ负载（典型值）最大压摆率 �

用户可选择数值，公差为��%，工厂默认值=无过压保护

��Hz至��MHzrms：�mV典型值，阻性负载电压源噪声

���VDC共模电压

注释：
�. 关闭高电容模式。

＞�GΩ，＜����pF

*除��nA和���nA电流量程外，约为��dB

共模隔离

NPLC CMRR

�.�� ⸺ ��dB
�.� ⸺ ��dB
� ��dB ���dB*

NMRR

噪声抑制（典型值）

正常模式：��nf典型值
高电容模式：稳定至�μF典型值（该规格仅对≥���μA量程有效）负载阻抗

�V

�MΩ，额定精度检测引线最大电阻

强制和检测端子之间的最大电压降

＞��GΩ检测输入阻抗

＜���µV，典型值保护偏置电压

注释：
�. 速度=�PLC；
�. 所有指标均为输出开启状态下指标；
�. 正确归零时，准确度适用于�线和�线模式；
�. 分辨率�½数位；
�. 源读回已启用；偏移补偿已开启；
�. 源电流，测量电阻或源电压，仅测量电阻；
�. 仅后面板三同轴连接。



HY-SMU ����B、����B、����B
源测量单元

*所有技术数据和说明，均以实际产品为准，如有变动，恕不另行通知

产品简介

HY-SMU ����B（单通道）

HY-SMU ����B（双通道） HY-SMU ����B（双通道）

Pulse
Pulse
Pulse
Pulse

DC

II I

III IV
+��V-��V +��V-��V +��V-��V +�V-�V �V

�A

+�A

-�A

+�.�A

-�.�A

+�A

-�A

+�A

-�A

+��A

-��A

■    高度集成 � 象限电压/电流源

      性能达到业界顶尖，�½高分辨率 

■    单/双通道源测量单元

       �A DC/��A脉冲，Max��V

■    具备软件仿真功能，与航裕电源

      HY-SMU���� 等仪器测试代码兼容

■    配备USB �.�、GPIB、RS-���以及数字

      I/O等丰富接口（不适用HY-SMU ����B）

电压源指标 —电压编程准确度�

量程 编程分辨率 准确度（�年）��°C ±�°C
±（% 读数 + 电压）

典型噪声（p-p）
�.�Hz‒��Hz

���mV �.��%+���μV�μV ��μV

�V �.��%+���μV��μV ��μV

�V �.��%+�.�mV��μV ���μV

��V �.��%+��mV���μV ���μV

±（�.�� × 准确度）/°C；仅适用于普通模式，不适用于高电容模式温度系数 (�°C‒��°C & ��°C‒��°C) �

每通道最大��.�W；±��.�V@ ±�.�A，±�.��V@±�.�A，四项限源或宿操作最大输出功率和源/宿极限 �

线：量程的�.��%；负载：±(量程的�.��% + ���μV)电压调节

＜��mVp-p（典型值），＜�mVrms（典型值），�V量程噪声（��Hz～��MHz）

单值设置双极电流极限（柔度）；最小值��nA；准确度与电流源相同电流极限/柔度 �

典型值＜±(�.�% + ��mV)；步进值＝量程的��%～��%，电阻负载，最大电流极限/柔度过冲

典型值＜�mV，电流＜��mA保护偏移电压

其他技术规格

注释：

�. 对于源准确度规格的HI引线压降每V要增加��μV；

�. 高电容模式准确度仅适用于��°C±�°C；

�. 在��°C环境下，无论负载多大都是全电源工作，在��°C以上和/或电源宿工作模式下，可参见参考手册的“工作界限”部分，查询其它功率下降信息；

�. 对于电源宿工作模式（第II和第IV象限），要在相应的电流极限准确度规格上增加极限量程的�.��%，技术规格适用于支持的电源宿工作模式。

         以下介绍了HY-SMU ����B，����B，����B源测量单元的技术规格和补充说明。这些技术指标是测试三款产品依据的标准，在出厂时，三款产品符合这

些技术规格，补充说明和典型值不在质保范围内，适用于��°C，仅用作有效信息。

         精确技术规格适用于普通模式和高电容模式。

         �. ��°C ±�°C，相对湿度＜��%

         这些源和测量准确度在下列条件下适用于源测量单元CH�（HY-SMU 19��B，19��B，19��B）或源测量单元CH�（HY-SMU 19��B，19��B）终端。

         �. 经过�小时的预热

         �. 普通速度（� NPLC）

�. 启用A/D自动调零

�. 远端检测操作或适当的归零局部操作

�. 校准周期=�年

源技术指标

技术规格使用的条件



HY-SMU ����B、����B、����B
源测量单元

*所有技术数据和说明，均以实际产品为准，如有变动，恕不另行通知

电流源指标 —电流编程准确度

量程 编程分辨率 准确度（�年）��°C ±�°C
±（% 读数 + 电流）

典型噪声（p-p）
�.�Hz‒��Hz

���nA �.��%+���pA�pA �pA

�μA �.��%+���pA��pA ��pA
��μA �.��%+�nA���pA ��pA

���μA �.��%+��nA�nA �nA

�mA �.��%+���nA��nA �nA
��mA �.��%+�μA���nA ���nA

���mA �.��%+��μA�μA ���nA

�A� �.��%+�.�mA��μA ��μA
�A� �.��%+�mA��μA ���μA

⸺��A�、� �.�%+��mA（典型值）���μA

±（�.�� × 准确度）/°C温度系数 (�°C‒��°C & ��°C‒��°C)�

每通道最大��.�W；±�.��A @ ±��.�V，±�.��A @±�.�V，四项限源或宿操作最大输出功率和源/宿极限�

线：量程的�.��%；负载：±(量程的�.��% + ���pA)电流调节

单值设置双极电压极限（柔度）；最小值��mV；准确度与电压源相同电压极限/柔度�

典型值＜±�.�%（步进值=量程的��%～��%，电阻负载；其他测试条件，参见“电流源输出稳定时间”部分）过冲

其他技术规格

注释：
�. 在��°C环境下，无论负载多大都是全电源工作，在��°C以上和/或电源宿工作模式下，可参见参考手册的“工作界限”部分，查询其它功率下降信息；
�. ��A量程仅适用于脉冲模式；
�. 高电容模式准确度仅适用于��°C±�°C；
�. 在��°C环境下,无论负载多大都是全电源工作，在��°C以上和/或电源宿工作模式下，可参见参考手册的“工作界限”部分，查询其它功率下降信息；
�. 对于电源宿工作模式（第II和第IV象限），要在相应的电压源规格上增加柔度量程的��%和极限设定值的±�.��%，对于���mV量程，要额外增加��mV的不确定值。

其他电源技术指标
当负载出现��%到��%的阶跃变化时，输出恢复到�.�%的时间＜��μs瞬态响应时间

在固定量程下，处理电源设置命令后
达到最终值�.�%所需的时间电压源输出稳定时间

在固定量程下，处理电源设置命令后
达到最终值�.�%所需的时间
右列值适用于Iout × Rload = �V

电流源输出稳定时间

输出电压可以从机架地电平最高上浮到±���VDC直流浮动电压
HI和SENSE HI之间的最大电压＝�V
LO和SENSE LO之间的最大电压＝�V 远端检测工作范围 ��

��V量程：最大输出电压＝��V ‒ 电源引线上的总压降（每条电源引线最大�Ω）
�V量程：最大输出电压＝�V ‒ 电源引线上的总压降（每条电源引线最大�Ω）电压输出净空

内部检测温度过载时，设备进入待机模式过温保护
＜���mV + 较大量程的�.�%（典型值）；过冲输入一个���kΩ负载，��MHz带宽电压源量程变化过冲

电流源量程变化过冲

注释：
��. 对于源准确度规格的HI引线压降每V要增加��μV。

＜较大量程的�% + ���mV/Rload （典型值，源稳定时间设置为SETTLE_SMOOTH_���NA）；其他测试条件，参见“电流源
输出稳定时间”部分

稳定时间
＜��μs
＜��μs

＜���μs
＜���μs

电压量程
���mV

�V
��V

���V

稳定时间
＜���μs（Rload＞��）

＜��μs
＜���μs
＜���μs
＜���μs
＜�ms

＜��ms

电流量程
�.�A、�A

���mA、��mA
�mA

���μA
��μA
�μA

���nA



脉冲技术指标

���μs（注：对于稳定电源在特定I/V输出端和负载上的最小脉宽可以大于���μs）最小可编程脉宽 ��、��

�μs脉宽编程分辨率

±�μs脉宽编程准确度 ��

�μs（典型值）脉宽抖动

区域 最大电流极限 最大脉宽 �� 最大占空比 ��

➀

➀

➁

➂

➃

➄

DC，无限制�A@��V ���%

DC，无限制�A@�V ���%

���ms�.�A@��V ��%

�ms�A@��V �%

�.�ms��A@��V �%

在第一和第三象限，源测量单元用作信号源，向负载提供电源
在第二和第四象限，源测量单元用作信号宿，内部消耗功率

HY-SMU ����B，����B，����B 四象限图

其他技术规格

Pulse
Pulse
Pulse
Pulse

DC

II I

III IV
+��V-��V +��V-��V +��V-��V +�V-�V �V

�A

+�A

-�A

+�.�A

-�.�A

+�A

-�A

+�A

-�A

+��A

-��A

➀
➁ ➁

➁➁

➂ ➂

➂➂

➄

➄
➃

➃

��ms�A@�V ��%

HY-SMU ����B、����B、����B
源测量单元

*所有技术数据和说明，均以实际产品为准，如有变动，恕不另行通知

注释：
��. 从脉冲开始到off-time开始的时间，如下图所示；

��. 在电源宿模式下（第II和IV象限）且环境温度高于��°C时，发热受限；
��. 最小稳定脉宽的典型性能：

电源大小 电源稳定（量程的%） 最小脉宽

�.�%

�%

�.�%

�.�%

�.�%

�.�%

�.�%

�.�%

�V

��V

��V

��V

�.�A

�A

�A

��A

���μs

���μs

���μs

���μs

�.�ms

���μs

���μs

���μs

负载

�Ω

�Ω

�Ω

��Ω

��Ω

�Ω

�Ω

�Ω

* 典型测试是采用远程操作、� 线检测以及最佳的固定测量量程进行的。



仪表技术指标

HY-SMU ����B、����B、����B
源测量单元

*所有技术数据和说明，均以实际产品为准，如有变动，恕不另行通知

电压测量准确度�、�

量程 输入电阻 准确度（�年）��℃±�℃
±（%读数+电压）

＞��GΩ

＞��GΩ

＞��GΩ

＞��GΩ

���mV

�V

�V

��V

�.���%+���μV

�.���%+���μV

�.���%+�mV

�.���%+�mV

默认显示分辨率�

���nV

�μV

��μV

��μV

电流测量准确度�

量程 默认显示分辨率� 电压负荷�

���nA

�μA

��μA

���μA

�mA

��mA

���mA

�A

�A

��A�

＜�mV

＜�mV

＜�mV

＜�mV

＜�mV

＜�mV

＜�mV

＜�mV

＜�mV

＜�mV

���fA

�pA

��pA

���pA

�nA

��nA

���nA

�μA

�μA

��μA

�.��%+���pA

�.���%+���pA

�.���%+�.�nA

�.��%+��nA

�.��%+���nA

�.��%+�.�μA

�.��%+��μA

�.��%+�.�mA

�.��%+�.�mA

�.�%+��mA（典型值）

准确度（�年）��℃±�℃
±（%读数+电流）

注释：

�. 对于源准确度规格的HI引线压降每V要增加��μV；

�. 对于NPLC设置＜�，要通过增加误差项降低准确度；

      根据下表适当增加量程值的百分比；

其他技术规格

在固定量程上处理电源设置命令后达到最终值�.�%所需的时间；Vout ＝�V，除非另行说明
电流量程：�mA
稳定时间：＜���μs（典型值）

电流测量稳定时间
（在Vstep 之后测量稳定的时间） �

±(�.��×准确度)/°C；仅适用于普通模式，不适用于高电容模式温度系数（�°C‒��°C & ��°C‒��°C） �

±（�.�� × 准确度）/°C。仅适用于普通模式，不适用于高电容模式温度系数 (�°C‒��°C & ��°C‒��°C)�

其他技术规格

NPLC设置 ���mV量程 �V-��V量程

�.�

�.��

�.���

�.��%

�.��%

�.�%

�.��%

�.��%

�.�%

���nA量程 �µA-���mA量程

�.��%

�.�%

�%

�.��%

�.��%

�.�%

�A-�A量程

�.��%

�.��%

�.�%

�. 适用于单通道显示模式；
�. 高电容模式准确度仅适用于��°C±�°C；
�. 适用于单通道显示模式；
�. 四线远端检测仅适用于所选的电流表模式。电压测量只能设置为���mV或�V量程；
�. ��A量程仅适用于脉冲模式；
�. 柔度等于���mA；
�. 高电容模式准确度仅适用于��°C±�°C。



HY-SMU ����B、����B、����B
源测量单元

*所有技术数据和说明，均以实际产品为准，如有变动，恕不另行通知

产品简介

HY-SMU ����B（单通道）

HY-SMU ����B（双通道） HY-SMU ����B（双通道）

电压源指标 —电压编程准确度�

源技术指标

技术规格使用的条件

I-V测试功能

Pulse
DC

II I

III IV

+���V-���V +���V-���V +��V-��V +�V-�V �V

�A

+�A

+�.�A

-�.�A

-�A

+�.�A

-�.�A

+��A

-��A

■    高度集成 � 象限电压/电流源，性能达

      到业界顶尖，�½高分辨率 

■    单/双通道源测量单元，���V/��A脉冲

■    具备软件仿真功能，与航裕电源

       HY-SMU���� 等仪器测试代码兼容

■    配备USB �.�、GPIB、RS-���以及数字 

      I/O等丰富接口（不适用HY-SMU ����B）

         以下介绍了HY-SMU ����B，����B，����B 源测量单元的技术规格和补充说明。这些技术指标是测试三款产品依据的标准，在出厂时，三款产品
符合这些技术规格，补充说明和典型值不在质保范围内，适用于��°C，仅用作有效信息。
         精确技术规格适用于普通模式和高电容模式。
         这些源和测量准确度在下列条件下适用于源测量单元CH�（HY-SMU ����B，����B，����B ）或源测量单元CH�（HY-SMU ����B，����B ）终端：
         �. ��°C ±�°C，相对湿度<��%
         �. 经过�小时的预热
         �. 普通速度（� NPLC）

�. 启用A/D自动调零
�. 远端检测操作或适当的归零局部操作
�. 校准周期=�年

其他技术规格

±（�.�� × 准确度）/°C；仅适用于普通模式，不适用于高电容模式温度系数 (�°C‒��°C & ��°C‒��°C)�

每通道最大��.�W；±��.�V@ ±�.�A，±���V@±��� mA，四项限源或宿操作最大输出功率和源/宿极限�

线：量程的�.��%；负载：±(量程的�.��% ＋ ���μV)电压调节

＜��mVp-p（典型值），＜�mVrms（典型值），��V量程噪声（��Hz～��MHz）

单值设置双极电流极限（柔度）；最小值��nA；准确度与电流源相同电流极限/柔度�

典型值＜±(�.�% + ��mV)；步进值＝量程的��%～��%，电阻负载，最大电流极限/柔度过冲

典型值＜�mV，电流＜��mA保护偏移电压

量程 编程分辨率 准确度（�年）��°C ±�°C
±（% 读数 + 电压）

典型噪声（p-p）
�.�Hz‒��Hz

���mV �.��%+���μV�μV ��μV

�V �.��%+���μV��μV ��μV

��V �.��%+�mV���μV ���μV

���V �.��%+��mV�mV �mV

注释：

�. 对于源准确度规格的HI引线压降每V要增加��μV；

�. 高电容模式准确度仅适用于��°C±�°C；

�. 在��°C环境下，无论负载多大都是全电源工作，在��°C以上和/或电源宿工作模式下，可参见参考手册的“工作界限”部分，查询其它功率下降信息；

�. 对于电源宿工作模式（第II和第IV象限），要在相应的电流极限准确度规格上增加极限量程的�.��%，技术规格适用于支持的电源宿工作模式。



HY-SMU ����B、����B、����B
源测量单元

*所有技术数据和说明，均以实际产品为准，如有变动，恕不另行通知

电流源指标 —电流编程准确度�

其他电源技术指标

量程 编程分辨率 准确度（�年）��°C ±�°C
±（% 读数 + 电流）

典型噪声（p-p）
�.�Hz‒��Hz

���nA �.��%+���pA�pA �pA

�μA �.��%+���pA��pA ��pA

��μA �.��%+�nA���pA ��pA

���μA �.��%+��nA�nA �nA

�mA �.��%+���nA��nA �nA

��mA �.��%+�μA���nA ���nA

���mA �.��%+��μA�μA ���nA

�A� �.��%+�.�mA��μA ��μA

�.�A� �.��%+�mA��μA ���μA

��A�、� �.�%+��mA（典型值）���μA

注释：
�.对于电源宿工作模式（第II和第IV象限），要在相应的电压源指标上增加柔度量程的��%和极限设定值的±�.��%，对于���mV量程，要额外增加���mV的不确定值；
�. 对于源准确度规格的HI引线压降每V要增加��μV。

当负载出现��%到��%的阶跃变化时输出恢复到�.�%的时间＜��μs瞬态响应时间

在固定量程下，处理电源设置命令后达到最终值�.�%所需的时间电压源输出稳定时间

在固定量程下，处理电源设置命令后达到最终值�.�%所需的时间
右列值适用于Iout × Rload ＝ �V，除非另行说明电流源输出稳定时间

输出电压可以从机架地电平最高上浮到±���VDC直流浮动电压

HI和SENSE HI之间的最大电压＝�V
LO和SENSE LO之间的最大电压＝�V 远端检测工作范围�

���V量程：最大输出电压＝���.�V ‒ 电源引线上的总压降（每条电源引线最大�Ω）
��V量程：最大输出电压＝��.�V ‒ 电源引线上的总压降（每条电源引线最大�Ω）电压输出净空

内部检测温度过载时，设备进入待机模式过温保护

＜���mV + 较大量程的�.�%（典型值）；过冲输入一个1��kΩ负载，��MHz带宽电压源量程变化过冲

电流源量程变化过冲

±（�.�� × 准确度）/°C，仅适用于普通模式，不适用于高电容模式温度系数 (�°C‒��°C & ��°C‒��°C)�

每通道最大��.�W；±�.���A @ ±��V , ±���mA @ ±���V，四项限源或宿操作最大输出功率和源/宿极限�

线：量程的�.��%；负载：±(量程的�.��% + ���pA)电流调节

单值设置双极电压极限（柔度）；最小值��mV；准确度与电压源相同电压极限/柔�

典型值＜±�.�%（步进值=量程的��%～��%，电阻负载；其他测试条件，参见“电流源输出稳定时间”部分）过冲

＜较大量程的�% + ���mV/Rload （典型值，源稳定时间设置为SETTLE_SMOOTH_���NA）；其他测试条件，参见“电流源
输出稳定时间”部分

稳定时间
＜�� μs (典型值)
＜�� μs (典型值)

＜��� μs (典型值)
＜��� μs (典型值)

电压量程
���mV

�V
��V

���V�

稳定时间

＜��μs （典型值） (Rload ＞ �Ω)
＜���μs （典型值）
＜���μs （典型值）
＜���μs （典型值）
＜�ms （典型值）

＜��ms （典型值）

电流量程

��mA ‒ ���mA
�mA

���µA
��µA
�µA

���nA

其他技术规格

注释：
�. 准确度规格不包括集电极漏流，在��°‒��°C之间工作时，每°C准确度降低Vout  /�E��；在<��°C或＞��°C工作时，每°C准确度降低Vout /�E�� + (�.��·Vout /�E��)；
�. 在��°C环境下,无论负载多大都是全电源工作，在��°C以上和/或电源宿工作模式下，可参见参考手册的“工作界限”部分，查询其它功率下降信息；
�. ��A量程仅适用于脉冲模式；
�. 高电容模式准确度仅适用于��°C±�°C；
�. 在��°C环境下,无论负载多大都是全电源工作，在��°C以上和/或电源宿工作模式下，可参见参考手册的“工作界限”部分，查询其它功率下降信息；
�. 对于电源宿工作模式（第II和第IV象限），要在相应的电压源规格上增加柔度量程的��%和极限设定值的±�.��%，对于���mV量程，要额外增加���mV的不确定值。

＜���μs（典型值）
 (电流＜�.�A，Rload ＞ �Ω)�A ‒ �.�A



脉冲技术指标

HY-SMU ����B、����B、����B
源测量单元

*所有技术数据和说明，均以实际产品为准，如有变动，恕不另行通知

注释：
�. 从脉冲开始到off-time开始的时间，如下图所示；

�. 在电源宿模式下（第II和IV象限）且环境温度高于��°C时，发热受限；
�. 电压源工作在�.� A电流极限下；
�. 最小稳定脉宽的典型性能：

      通常采用远端操作、�线检测和最佳、固定量程进行测试；
�. 从脉冲开始到off-time开始的时间，如下图所示。

���μs（注：对于稳定电源在特定I/V输出端和负载上的最小脉宽可以大于���ms）最小可编程脉宽�、�

�μs脉宽编程分辨率

±�μs脉宽编程准确度�

�μs（典型值）脉宽抖动

区域 最大电流极限 最大脉宽� 最大占空比�

➀ DC，无限制���mA@���V ���%

DC，无限制�.�A@��V ���%

�.�ms�A@���V �%

�.�ms�A@���V �%

�ms��A@�V �.�%

➀
➁

➂�

➃

在第一和第三象限，源测量单元用作信号源，向负载提供电源
在第二和第四象限，源测量单元用作信号宿，内部消耗功率

HY-SMU 1911B，1912B，1914B 四象限图

电源大小 电源稳定（量程的%） 最小脉宽

�%

�.�%

�.�%

�.�%

�%

�%

�.�%

�.�%

�V

��V

���V

���V（极限�.�A）

���mA

�A

�A

��A

���μs

���μs

�ms

�.�ms

���μs

���μs

�ms

���μs

负载

�.�Ω

���Ω

���Ω

���Ω

���Ω

���Ω

���Ω

�.�Ω

其他技术规格

Pulse

Pulse

Pulse

DC

II I

III IV

+���V-���V +���V-���V +��V-��V +�V-�V �V

�A

+�A

+�.�A

-�.�A

-�A

+�.�A

-�.�A

+��A

-��A

➀ ➁

➁

➁

➁

➂

➂

➂

➂

➃

➃



电压测量准确度�、�

电流测量准确度�、�

仪表技术指标

HY-SMU ����B、����B、����B
源测量单元

*所有技术数据和说明，均以实际产品为准，如有变动，恕不另行通知

量程 输入电阻 准确度（�年）��℃±�℃
±（%读数+电压）

＞��GΩ

＞��GΩ

＞��GΩ

＞��GΩ

���mV

�V

��V

���V

�.���%+���μV

�.��%+���μV

�.���%+�mV

�.���%+��mV

默认显示分辨率�

���nV

�μV

��μV

���μV

±（�.�� × 准确度）/°C；仅适用于普通模式，不适用于高电容模式温度系数 (�°C‒��°C & ��°C‒��°C)�

其他技术规格

量程 默认显示分辨率� 电压负荷�

���nA

�μA

��μA

���μA

�mA

��mA

���mA

�A

�.�A

��A�

＜�mV

＜�mV

＜�mV

＜�mV

＜�mV

＜�mV

＜�mV

＜�mV

＜�mV

＜�mV

���fA

�pA

��pA

���pA

�nA

��nA

���nA

�μA

�μA

��μA

�.��%+���pA

�.���%+���pA

�.���%+�.�nA

�.��%+��nA

�.��%+���nA

�.��%+�.�μA

�.��%+��μA

�.��%+�.�mA

�.��%+�.�mA

�.�%+��mA（典型值）

准确度（�年）��℃±�℃
±（%读数+电流）

注释：
�. 对于源准确度规格的HI引线压降每V要增加��μV；
�. 对于NPLC设置＜�，要通过增加误差项来降低准确度指标，根据下表适当增加量程值的百分比；

NPLC设置 ���mV量程 �V-���V量程

�.�

�.��

�.���

�.��%

�.��%

�.�%

�.��%

�.��%

�.�%

���nA量程 �µA-���mA量程

�.��%

�.�%

�%

�.��%

�.��%

�.�%

�A-�.�A量程

�.��%

�.��%

�.�%

�. 适用于单通道显示模式；
�. 高电容模式准确度仅适用于��°C±�°C；
�. 准确度指标不包括集电极漏流，在��°‒��°C之间工作时，每°C准确度降低Vout /�E��；在＜��°C或＞��°C工作时，每°C准确度降低Vout /�E�� + (�.��·V out /�E��)；
�. 适用于单通道显示模式；
�. 四线远端检测仅适用于所选的电流表模式，电压测量只能设置为���mV或�V量程；
�. ��A量程仅适用于脉冲模式；
�. 柔度等于���mA；
��. 高电容模式准确度仅适用于��°C±�°C。

在固定量程上处理电源设置命令后达到最终值�.�%所需的时间；Vout ＝�V，除非另行说明
电流量程：�mA
稳定时间：＜���μs（典型值）

电流测量稳定时间
（在Vstep 之后测量稳定的时间）�

±(�.��×准确度)/°C；仅适用于普通模式，不适用于高电容模式温度系数（�°C‒��°C & ��°C‒��°C） ��

其他技术规格



HY-SMU ����B、����B、����B
源测量单元

*所有技术数据和说明，均以实际产品为准，如有变动，恕不另行通知

产品简介

HY-SMU ����B（双通道）

HY-SMU ����B（单通道） HY-SMU ����B（双通道）

电压源指标 —电压编程准确度�

源技术指标

技术规格使用的条件

I-V测试功能

Pulse
DC

II I

III IV

+���V-���V +���V-���V +��V-��V +�V-�V �V

�A

+�A

+�.�A

-�.�A

-�A

+�.�A

-�.�A

+��A

-��A

■    高度集成 � 象限电压/电流源，性能达到
      业界顶尖，�½高分辨率 

■    单/双通道源测量单元，
      �.�fA/��A脉冲，Max���V

■    具备软件仿真功能，与航裕电源 
      HY-SMU ���� 等仪器测试代码兼容

■    配备USB �.�、GPIB、RS-���以及数字
      I/O等丰富接口（不适用HY-SMU ����B）

         以下介绍了HY-SMU ����B，����B，����B源测量单元的技术规格和补充说明。这些技术指标是测试三款产品依据的标准，在出厂时，三款产
品符合这些技术规格，补充说明和典型值不在质保范围内，适用于��°C，仅用作有效信息。
         精确技术规格适用于普通模式和高电容模式。

         这些源和测量准确度在下列条件下适用于源测量单元CH�（HY-SMU ����B，����B，����B）或源测量单元CH�（HY-SMU ����B，����B）终端：
         �. ��°C ±�°C，相对湿度<��%
         �. 经过�小时的预热
         �. 普通速度（� NPLC）

�. 启用A/D自动调零
�. 远端检测操作或适当的归零局部操作
�. 校准周期=�年

量程 编程分辨率 准确度（�年）��°C ±�°C
±（%读数 + 电压）

典型噪声（p-p）
�.�Hz‒��Hz

���mV �.��%+���μV�μV ��μV

�V �.��%+���μV��μV ��μV

��V �.��%+�mV���μV ���μV

���V �.��%+��mV�mV �mV

其他技术规格

±（�.�� × 准确度）/°C；仅适用于普通模式，不适用于高电容模式温度系数 (�°C‒��°C & ��°C‒��°C)�

每通道最大��.�W；±��.�V@ ±�.�A，±���V@±��� mA，四项限源或宿操作最大输出功率和源/宿极限�

线：量程的�.��%；负载：±(量程的�.��% ＋ ���μV)电压调节

＜��mVp-p（典型值），＜�mVrms（典型值），��V量程噪声（��Hz～��MHz）

单值设置双极电流极限（柔度）；最小值���pA；准确度与电流源相同电流极限/柔度�

典型值＜±(�.�% + ��mV)；步进值＝量程的��%～��%，电阻负载，最大电流极限/柔度过冲

典型值＜�mV，电流＜��mA保护偏移电压

注释：
�. 对于源准确度规格的HI引线压降每V要增加��μV；
�. 高电容模式准确度仅适用于��°C±�°C；
�. 在��°C环境下，无论负载多大都是全电源工作，在��°C以上和/或电源宿工作模式下，可参见参考手册的“工作界限”部分，查询其它功率下降信息；
�. 对于电源宿工作模式（第II和第IV象限），要在相应的电流极限准确度规格上增加极限量程的�.��%，技术指标适用于支持的电源宿工作模式。



HY-SMU ����B、����B、����B
源测量单元

*所有技术数据和说明，均以实际产品为准，如有变动，恕不另行通知

电流源指标 —电流编程准确度

量程 编程分辨率 准确度（�年）��°C ±�°C
±（% 读数 + 电流）

典型噪声（p-p）
�.�Hz‒��Hz

�nA

��nA

���nA

�.��%+�pA

�.��%+�pA

�.��%+��pA

��fA

���fA

�pA

���fA

�pA

�pA

�μA �.��%+���pA��pA ��pA
��μA �.��%+�nA���pA ��pA

���μA �.��%+��nA�nA �nA

�mA �.��%+���nA��nA �nA

��mA �.��%+�μA���nA ���nA

���mA �.��%+��μA�μA ���nA

�A� �.��%+�.�mA��μA ��μA

�.�A� �.��%+�mA��μA ���μA

��A�、� �.�%+��mA（典型值）���μA

±（�.�� × 准确度）/°C，仅适用于普通模式，不适用于高电容模式温度系数 (�°C‒��°C & ��°C‒��°C)�

每通道最大��.�W；±�.���A @ ±��V , ±���mA @ ±���V，四项限源或宿操作最大输出功率和源/宿极限�

线：量程的�.��%；负载：±(量程的�.��% + ���pA)电流调节

单值设置双极电压极限（柔度）；最小值��mV；精度与电压源相同电压极限/柔度�

典型值＜±�.�%（步进值=量程的��%～��%，电阻负载；其他测试条件，参见“电流源输出稳定时间”部分）过冲

其他技术规格

注释：
�. 在��°C环境下,无论负载多大都是全电源工作，在��°C以上和/或电源宿工作模式下，可参见参考手册的“工作界限”部分，查询其它功率下降信息；
�. ��A量程仅适用于脉冲模式；
�. 高电容模式准确度仅适用于��°C±�°C；
�. 在��°C环境下,无论负载多大都是全电源工作，在��°C以上和/或电源宿工作模式下，可参见参考手册的“工作界限”部分，查询其它功率下降信息；
�. 对于电源宿工作模式（第II和第IV象限），要在相应的电压源规格上增加柔度量程的��%和极限设定值的±�.��%，对于���mV量程，要额外增加���mV的不确定值。

其他电源技术指标
当负载出现��%到��%的阶跃变化时输出恢复到�.�%的时间＜��μs瞬态响应时间

在固定量程上处理电源设置命令后达到最终值�.�%所需的时间电压源输出稳定时间

在固定量程上处理电源设置命令后达到最终值�.�%所需的时间
右列值适用于Iout × Rload = �V，除非另行说明电流源输出稳定时间

输出电压可以从机架地电平最高上浮到±���VDC直流浮动电压

HI和SENSE HI之间的最大电压＝�V
LO和SENSE LO之间的最大电压＝�V 远端检测工作范围�

���V量程：最大输出电压＝���.�V ‒ 电源引线上的总压降（每条电源引线最大�Ω）
��V量程：最大输出电压＝��.�V ‒ 电源引线上的总压降（每条电源引线最大�Ω）电压输出净空

内部检测温度过载时，设备进入待机模式过温保护

＜���mV + 较大量程的�.�%（典型值）；过冲输入一个���kΩ负载，��MHz带宽电压源量程变化过冲

电流源量程变化过冲 ＜较大量程的�% + ���mV/Rload （典型值，源稳定时间设置为SETTLE_SMOOTH_���NA）；其他测试条件，参见“电流源
输出稳定时间”部分

稳定时间
＜�� μs (典型值)
＜�� μs (典型值)

＜��� μs (典型值)
＜��� μs (典型值)

量程
���mV

�V
��V

���V

稳定时间
＜���μs（典型值） (Rload ＞ �Ω)

＜��μs （典型值）
＜���μs （典型值）
＜���μs （典型值）
＜���μs （典型值）
＜�ms （典型值）

＜��ms （典型值）
＜��ms （典型值）

＜���ms （典型值）

电流量程
�.�A ‒ �A

���mA ‒ ��mA
�mA

���µA
��µA
�µA

���nA
��nA
�nA

注释：
�. 对于源准确度规格的HI引线压降每V要增加��μV。



脉冲技术指标

HY-SMU ����B、����B、����B
源测量单元

*所有技术数据和说明，均以实际产品为准，如有变动，恕不另行通知

注释：
�. 从脉冲开始到off-time开始的时间，如下图所示；

�. 在电源宿模式下（第II和IV象限）且环境温度高于��°C时，发热受限；
�. 电压源工作在�.� A电流极限下；
�. 最小稳定脉宽的典型性能：

      通常采用远端操作、�线检测和最佳、固定量程进行测试；
�. 从脉冲开始到off-time开始的时间，如下图所示。

���μs（注：对于稳定电源在特定I/V输出端和负载上的最小脉宽可以大于���μs）最小可编程脉宽�、�

�μs脉宽编程分辨率

±�μs脉宽编程精度�

��μs（典型值）脉宽抖动

区域 最大电流极限 最大脉宽� 最大占空比�

➀ DC，无限制���mA@���V ���%

DC，无限制�.�A@��V ���%

�.�ms�A@���V �%

�.�ms�A@���V �%

�ms��A@�V �.�%

➀
➁

➂�

➃

在第一和第三象限， 源测量单元用作信号源，向负载提供电源
在第二和第四象限，源测量单元用作信号宿，内部消耗功率

HY-SMU 1934B，1935B，1936B 四象限图

电源大小 电源稳定（量程的%） 最小脉宽

�%

�.�%

�.�%

�.�%

�%

�%

�.�%

�.�%

�V

��V

���V

���V（极限�.�A）

���mA

�A

�A

��A

���μs

���μs

�ms

�.�ms

���μs

���μs

�ms

���μs

负载

�.�Ω

���Ω

���Ω

���Ω

���Ω

���Ω

���Ω

�.�Ω

其他技术规格

Pulse

Pulse

Pulse

DC

II I

III IV

+���V-���V +���V-���V +��V-��V +�V-�V �V

�A

+�A

+�.�A

-�.�A

-�A

+�.�A

-�.�A

+��A

-��A

➀ ➁

➁

➁

➁

➂

➂

➂

➂

➃

➃



电压测量准确度�、�

电流测量准确度�

仪表技术指标

HY-SMU ����B、����B、����B
源测量单元

*所有技术数据和说明，均以实际产品为准，如有变动，恕不另行通知

量程 输入电阻 准确度（�年）��℃±�℃
±（%读数+电压）

＞����Ω

＞����Ω

＞����Ω

＞����Ω

���mV

�V

��V

���V

�.���%+���μV

�.��%+���μV

�.���%+�mV

�.���%+��mV

默认显示分辨率�

���nV

�μV

��μV

���μV

±（�.�� × 准确度）/°C；仅适用于普通模式，不适用于高电容模式温度系数 (�°C‒��°C & ��°C‒��°C)�

其他技术规格

量程 默认显示分辨率� 电压负荷�

*���pA�、�

�nA�、�

��nA

���nA

�μA

��μA

���μA

�mA

��mA

���mA

�A

�.�A

��A��

＜�mV

＜�mV

＜�mV

＜�mV

＜�mV

＜�mV

＜�mV

＜�mV

＜�mV

＜�mV

＜�mV

＜�mV

＜�mV

�.�fA

�fA

��fA

���fA

�pA

��pA

���pA

�nA

��nA

���nA

�μA

�μA

��μA

�.��%+���fA

�.��%+���fA

�.��%+�pA

�.��%+��pA

�.���%+���pA

�.���%+�.�nA

�.��%+��nA

�.��%+���nA

�.��%+�.�μA

�.��%+��μA

�.��%+�.�mA

�.��%+�.�mA

�.�%+��mA

准确度（�年）��℃±�℃
±（%读数+电流）

在固定量程上处理电源设置命令后达到最终值�.�%所需的时间；Vout ＝�V，除非另行说明
电流量程：�mA
稳定时间：＜���μs（典型值）

电流测量稳定时间
（在Vstep 之后测量稳定的时间）��

±(�.��×准确度)/°C；仅适用于普通模式，不适用于高电容模式温度系数（�°C‒��°C & ��°C‒��°C）��

其他技术规格

*���pA量程不适用于HY-SMU 19��B

注释：
�. 对于源准确度规格的HI引线压降每V要增加��μV；
�. 对于NPLC设置＜�，要通过增加误差项来降低准确度规格，根据下表适当增加量程值的百分比；

NPLC设置 �V-���V量程

�.�
�.��

�.���

�.��%
�.��%
�.�%

�.��%
�.��%
�.�%

���mV量程 ���nA量程 �µA-���mA量程

�.��%
�.�%
�%

�.��%
�.��%
�.�%

�A-�.�A量程

�.��%
�.��%
�.�%

�. 适用于单通道显示模式；
�. 高电容模式准确度仅适用于��°C±�°C；
�. 适用于单通道显示模式；
�. 四线远端检测仅适用于所选的电流表模式，电压测量只能设置为���mV或�V量程；
�. ��-NPLC，��点中值滤波器，量程＜���V，在调零后�小时内进行测量，��°C±�°C；
�. 在默认的规格条件下：±(�.��% + ���fA)；
�. 在默认的规格条件下：±(�.��% + �pA)；
��. ��A量程仅适用于脉冲模式；
��. 延迟因数设置为�，柔度等于���mA；
��. 高电容模式精度仅适用于��°C±�°C。
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